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课后作业：2025-2026 学年第 1学期 24级光电专业 

《模拟电子技术》（课号:2510524） 

学号：                姓名：                成绩：   

（提示：1、为便于课程结束后择优装入试卷信息袋，请提交 A4 左侧装订的单面打印版；2、请先打印作

业题，然后再进行作答） 

第 2章 基本放大电路 

一、选择题（每小题 2分，共 20分） 

1. 三种基本放大电路中输入电阻最大的是（  ），既能放大电流，又能放大电压的是 （    ）。 

A)  共基放大电路         B）共集放大电路         C）共射放大电路  

2.有两个放大倍数相同，输入电阻和输出电阻不同的放大电路 A 和 B，对同一个具有内阻的信号源电压进

行放大。在负载开路的条件下，测得 A放大器的输出电压小，这说明 A的（   ）。 

A) 输入电阻大；  B) 输入电阻小；  C) 输出电阻大；   D) 输出电阻小。 

3．某放大电路在负载开路时的输出电压为 4 V，接入 12 kΩ 的负载电阻后，输出电压降为 3V，这说明

放大电路的输出电阻为（    ）。 

A)10 kΩ        B)2 kΩ         C)4 kΩ        D)3 kΩ  

4．为了使高内阻信号源与低阻负载能很好的配合，可在信号源与低阻负载间接入（    ）。 

A) 共射电路      B) 共基电路     C) 共集电路     D) 共集-共基串联电路 

5．电流源的特点是直流等效电阻(     )。 

A)大      B)小        C)恒定     D)不定 

6．如图 1所示为某放大电路及其输出电压波形，若要使输出电压 u0 波形不失真，则应（     ）。 

A．RC 增大       B．RB 增大       C．RB 减小       D．β增大 

 

图 1 

7．电压放大倍数最高的电路是（      ）。 

A.共射电路          B.共集电路            C.共基电路   D.不定 

8．三极管的电流放大系数由三极管的（      ）决定。 

A.基极电流  B.集电极电流  C.发射极电流      D.内部材料和结构 

9．放大电路在负载开路时的输出电压为 4 V，接入 3 kΩ 的负载电阻后输出电压降为 3V，这说明放大电

路的输出电阻为（         ）。 

A.10 kΩ        B.2 kΩ         C.1 kΩ         D.0.5 kΩ 

10．在如图 2 所示电路中，电阻 RE的主要作用是（       ）。 

A、提高放大倍数      B、稳定直流静态工作点     C、稳定交流输出        D、提高输入电阻 
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图 2 

二、分析题（每题 10分，共 30分） 

1. 在如图 3 所示电路中 VCC=12 V, RC=3 kΩ,静态管压降 UCEQ=6 V;并在输出端负载电阻 RL,其阻值为 3 kΩ。 

（1）该电路的最大不失真电压有效值 Uom是多少？ 

（2）当 ui=1mV 时，若在不失真的条件下，减小 Rw，则输出电压的幅值将如何变化？ 

（3）在 ui=1mV 时，将 Rw调到输出电压最大且刚好不失真，若此时增大输入电压，刚输出电压波形发生

何种失真？ 

（4）若发现电路出现饱和失真，则为消除失真，应采取何种措施？ 

 
图 3 

 

 

 

 

 

2、电路如图 4 所示，如 Rb=750 kΩ,Rc=6.8 kΩ,采用 3DG6 型 BJT:(1)当 T=25℃时，β=60，VBE=0.7 V ,

求 Q 点；（2）如β随温度的变化为 0.5%/℃,而 VBE随温度的变化为-2mV/℃,当温度升高至 75℃时，估算 Q

点的变化情况；（3）如温度维持在 25℃不变小，只是换一个β=115 的管子，Q 点将如何变化？此时放大

电路的工作状态是否正常？ 

 

图 4 
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3、电路如图 5 所示，已知晶体管β=50，在下列情况下，用直流电压表测晶体管的集电极电位，应分别

为多少？设 Vcc=12V，晶体管饱和管压降 UCES=0.5V。 

（1）正常情况    （2）Rb1短路    （3）Rb1开路     （4）Rb2开路    （5）Rc短路 

 

图 5 

 

 

 

三、分析计算题（每题 10分，共 50分） 

1、电路如图 6所示，晶体管的β＝80，rbe=1 kΩ。（1）画出直流通路并求出 Q点；（2）分别画出 RL＝∞

（空载情形）和 RL＝3 kΩ（带负载情形）时的交流通路，并求出第二种情形下电路的 、Ri、Ro。 

 
图 6 

 

 

 

 

 

2、已知图 7 所示放大电路中晶体管的  ＝120， ，rbb’＝300 ，电容的容抗可忽略不计。 

（1）．估算静态电流 ICQ和发射极对地的静态电位 UEQ； 

（2）．画出简化 h参数的等效电路图，并求该电路的电压放大倍数 、输入电阻 和输出电阻  

  

 

 

图 7 
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3、放大电路如图 8所示，其中晶体管的β＝100， =100Ω。（1）求电路的 Q点、 、Ri和 Ro； 

（2）若电容 Ce开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？ 

 

图 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、已知如图 9(a)所示电路中结型场效应管的转移特性和输出特性分别如图 9(b)、9(c)所示。 

(1)利用图解法求解静态工作点（Q点）； (2)画出微变等效电路，并求解动态参数    、Ri和 Ro 。 

 

 

图 9 
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
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5、如下图 10所示的电路中，已知电源电压VCC=20 V，Rd=10 kΩ，RS=10 kΩ，RL=10 kΩ，RG1=200 kΩ，

RG2=51 kΩ，RG=1 MΩ，g m=1.2 mA/V，IDSS=0.9 mA，VP=－4 V，电容C1，C2，C3均足够大 。试求：  

 
图 10 

(1) 画出直流通路，并求出电路的静态工作点（Q点）； 

(2) 画出微变等效电路，并求出电压放大倍数   、计算输入电阻Ri及输出电阻Ro 。 

 

 

uA



